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L'invention concerne un appareil optico-glectrique pour la 
perception et la localisation d'un objet dans un champ d« obser- 
vation. 

Les appareils destines a faire connaitre par une informatxon 
5 electrique la presence d'un objet dans un champ, et gventuellement 
son emplacement dans ledit champ, comprennent habituellement une 
optique qui fournit une image de 1' objet et c'est cette image qui 
est analysee ou bien par voie purement glectrique comme -dans une 
camera de t€lS vision ou bien par la combinaison d'un dispositif 
10 photo-sensible et d'un occulteur mobile. 

Ces appareils connus presentent des inconvenients ou servi- 
tudes tenant soit a leur cout glevg de fabrication, soit a leur 

fragility relative. 

En outre, ils exigent une optique de qualite superieure. 
15 Par ailleurs, une poussiere ou une griff ure sur un occulteur 

ou la surface d'un dispositif photo-sensible altere leur fonction- 
nement . 

L'appareil selon l'invention est caractgrisg en ce qu'il com- 
prend, interpose entre le champ a observer et le dispositif photo- 
20 sensible, un dispositif de masque d»entr§e et un dispositif de 

masque de sortie, en principe paralleled entre eux, la configura- 
tion des parties opaques et transparent es des masques d' entree et 
de sortie etant telle que pour un dispositif photo -glectrique sur 
lequel tombe le flux lumineux ayant traversg les deux masques, 1' 
25 gnergie lumineuse provenant d'une source d'aire gtendue du champ 

ne varie sensiblement pas suivant la position de la source dans le 
champ, tandis que 1' gnergie lumineuse provenant d'une source peu 
gtendue, ponctuelle ou quasi-ponctuelle, varie suivant 1' emplace- 
ment de la source dans ledit champ. 
30 L'invention vise di verses rgalisations remarquables notam- 

ment par la configuration des dispositif s de masques d'entrge et/ou 
de sortie en vue de 1 ' exploitation des informations glectriques 
fournies par le dispositif photo-glectrique recevant le flux lu- 
mineux delivrg par le dispositif de masque de sortie. 
35 La description qui suit, faite a titre d'exemple, se rgfere 

au deBsin annexe, dans lequel : 

la figure 1 est une vue tres schgmatique d'un appareil selon 

l'invention ; 

la figure 2 est une vue analogue a la figure 1 mais pour une 
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forme de realisation ; 

la figure 3 est line vue perspective d'un dispositif de masque 
d 1 entree et d'un dispositif de masque de sortie avec un dispositif 
photo-electrique associe ; 

la figure 4 est un di a gramme ; 

la figure 5 est une vue analogue S la figure 3» pour une autre 
realisation ; 

les figures 6 §. 9 sont des diagrammes ; 

la figure 10 est une vue analogue aux figures 1 et 5j mais 
pour une autre forme de realisation ; 

les figures 11 §. 14 sont des diagrammes ; 

la figure 15 est une vue schematique par l'avant d*un appareil 
selon 1* invention ; 

la figure 16 est une vue schematique en coupe verticale cor- 
respondante ; 

la figure 17 eh est une vue schematique en coupe borizontale ; 

la figure 18 est une vue perspective analogue aux figures 1, 
5 et 10 mais pour encore une autre forme de realisation ; 

la figure 19 est une vue schematique par l'avant d f un appareil 
selon l 1 invention ; 

la figure 20 est une vue en coupe longitudinale correspon- 
dante ; 

la figure 21 est une vue en coupe longitudinale, perpendicu- 
laire S la pricSdente ; 

la figure 22 est une vue schematique d'une partie de masque 
d 1 entree et d'une partie de masque de sortie places cote U cote ; 

la figure 23 est un diagramme ; 

la figure 24 est une vue schematique analogue Ma figure 22 
mais pour une autre forme de realisation ; 

les figures 25 3. 30 sont des diagrammes ; 

la figure 31 est un schema en blocs- diagrammes ; 

la figure 32 montre une construction ggometrique ; 

la figure 33 est une vue schematique de face d'un masque d f 
entree et d'un dispositif de masque de sortie ; 

la figure 34 est une vue analogue §. la figure 33 » mais pour 
une autre condition ; 

la figure 35 est une vue analogue §. la figure 33, mais pour 
encore une autre condition i 

la figure 36 est un diagramme ; 
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la figure 37 est une vue schematique de face avec arrachement 
partiel entrant un dispositif de casque d'entree et des dispose 
tifs de masques de sortie ; • 
la figure 38 est une vue schematique en coupe horizontal 
5 d'un appareil selon V invention ccmportant les dispositifs selon 

la fl ^ r ^^ 39 est me me copresp ondante, mals en coupe verti- 

^ lea figures UO.a H2 sont analogues respectivement aux figures " 
10 37 a 39, mais pour une autre forme de realisation - ; 

la figure 43 est une vue schematique de masques d'entre. et 

de sortie cooperants ; * , 

la figure 4U est une vue schematique de face o'un appareil 

selon 1' invention pout une variante ; ^ . ^ . 

15 la figure 45 est une vue en coupe verticale correspondante , 

la- figure 46 est une vue en coupe horizontal correspondante; 
la figure 47 est une vue de face schematique, avec arrache- 
ment partiel, d'un appareil selon Invention, pour une variante ; 
la figure 48 en est une coupe verticale ; 
20 la figure 49 en est une coupe horizontale ; 

la figure 50 est un scfcema enblocs-diagrammes ; et 

la figure 51 est un schema relatif a une autre forme de 

realisation. ^ _ 

L- appareil. comprend un masque d' entree 11 interpose entre le 
25 champ d'observation 12 et un dispositif. photo-electrique 13- En- 

trHe dispositif photo-eiectrique 13 et le masque d« entree 11 est 
dispose un masque de sortie 14. Le flux lumineux fl fourni^par 
le champ devient, apres traversee du masque d' entree 11, un flux 
. lumineux f2 et le flux lumineux f3 resultant de la traversee du 
50 masque de sortie 14 par le flux lumineux f2 tombe sur le disposi- 
tif phcto-eleetrique 13- 

Dans la forme de realisation montree sur la figure 2, le 
flux lumineux f3 est, par une optique 15, jouant le role de con- 
densateur, concentre sur le dispositif photo-electrique 13- On 
55 utilise ici un dispositif 13 de surface reduite, done mtroduisant 
seulement un faible bruit. 

Dans la forme de realisation montree sur la figure 3, le 
^ue d'entree 11 est constitue par une plaque 16 rectangulaire 
a cStes verticaux 17 et 18 et cStes horizontaux 19 et 20 ; la 
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plaque 16 prgsente des bandes horizontalee opaques 21 en alter- . 
nance avec des bandes horizon tales transparentes 22* de.m§me hau- 
teur. \ 

Le masque de sortie 14 est eonstituS par une plaque 23 iden- 
5 tique S la plaque 16, et .ainsi de forme rrectangulaire .avec des 
cot£s verticaux 24 et 25 et des cotSs horizohtaux 26 et 27 . La 
plaque 23 pr^sente en alternance des. bandes opaques 28 et transpa- 
rentes 29 de meme hauteur. . _ . 

Derri&re le masque de sortie 14 est placge une plaque 30. en 
10 mat-griau photo-glectrique de m§mes dimensions que la plaque 23- 
Uhe source lumineuse de grande gtendue placSe dans le champ 
d' observation de l'appareil fournit un flux lumineux sur la plaque 
30 qui ne varie sensib lerient pas ou ne varie pas suivant la posi- 
tion de ladite source. 
15 Par contre, une source lumineuse de faible ftendue fournit 

un flux lumineux parvenant a la plaque 30 qui varie suivant la 
position de ladite source dans un plan vertical perpendiculaire* 
aux plans des masques 11 et 23* Si a est 1' angle que fait la direc- 
tion de ladite source lumineuse avec la normale §. ladite plaque, 
20 l f intensite du signal fourni par le dispositif photo^-Slectrique 13 
que ccnstitue la plaque 30 en fonction de l 1 angle a varie comme 
montre par le diagramme de la figure 4 * Lorsque' 1' angle a est nul, - 
c'est^a-dire lorsque ladite source est sur* la normale au centre 
de la plaque 16, 1» amplitude du signal i jest maximale co-mme nontrS. 
25 par le fcoint a, dans le cas oQ le centre de ladite plaque est au 
centre d'une bande transparente 22. Le signal prend la valeur 
nulle comme montre* en b pour une position de la source lumineuse 
pour laquelle l f ombre d»une bande opaque 21 fournie par ladfte 
source se projette sur une bande transparente 29 du masque de sor- 1 . 
30 tie. L , anq?li*tude du signal i reprend une valeur maximale comme 

montre en £ lorsque l^ombre d f une bande. opaque 21 du masque d'en- 
trr€e 11 se* projette sur une .bande opaque 28 du masque de sortie* . 
14, tout le flux lumineux ayant traverse une bande transparente 
22 du masque d'entrSe li passant alors & nouveau par une bande 
35 transparente 29 du masque de sortie 14. 

Dans le cas d'une source gtendue dans un plan vertical, par 
contre, le masque de sortie 14 est gclairS d'une manifere sensible 
ment uniforme, ladite source gtendue fournissarit sur le masque de 
sortie 14 une ombre floue ou penombre alors que dans le cas d f une 
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source ponctuelle Sombre du masque d 1 entree 11 sur le masque de 
sortie 14 est constitute par des bandas bcrizontales en corresr- 
pondance des bandes opaques 21 du masque d'entrie 11. 

Dans la Tonne de realisation montrge sur la figure 5 , le 
5 masque d r entree 11 est identique £ celui de la forme de realisa- 
tion precedente. Le dispositif de masque de sortie 14 comprend par 
contre un premier masque de sortie 31 et un second masque de sor- 
tie 32, chacun constitue par une demi-plaque, respectivement 33 
et 34, rectangulaire, de meme hauteur que la plaque 23 roais de lar- 

10 geur moitiS, les demi-plaques 33 et 34 itant accolSes par leurs 
bords vertieaux en regard 35 et 36. 

La plaque 33 prgsente une succession de bandes hcrizcntales 
opaques 37 et de bandes transparentes 38, en alternanee, de meme 
hauteur. La plaque 34 pr£sente de meme une succession en alter- 

15 nance de bandes horizontales transparentes 39 et opaques 40, de 

mSme hauteur, egale a celle des. bandes de la plaque 33 9 mais alors 
qu'au bord sup§rieur Ml de la plaque 33 est adjacente une bande 
opaque 37, au bord superieur 42 de la plaque 34 est adjacente une 
bande transparente 39. Si on appelle n pas n la hauteur d*un couple 

20 constitue par une bande transparente et par une bande opaque, la 
disposition reciproque des bandes sur les plaques 33 et 34 peut* 
Stre exprimee en indiquant que les bandes d'une plaque sont deca- 
lees en hauteur d*un demi-pas par rapport aux bandes de I 1 autre 
plaque. 

25 Derridre la demi-plaque 33 est placie une premiire plaque 43 

en un matSriau photo-glectrique et derriere la plaque 34 est pla- 
cee une plaque 44 en un matgriau photo-glectrique. 

La variation de l 1 amplitude du signal fourni par la plaque 
photo-electrique 43 est analogue £ celle fournie par la forme 

30 de realisation decrite en reference & la figure 3. Elle est mon- 
tree, en fonction de 1' angle a, par le tracg il du diagramme de 
la figure 6, pour une source ponctuelle ou quasi-ponctuelle. Ce 
diagramme peut d'ailleurs etre aussi eonsidgrg comme reprgsentatif 
de la variation de 1 * amplitude du signal fourni par le dispositif 

35 photo-glectrique 43 lorsqu'une source d'intensite lumineuse cons- 
tante se deplace dans un plan vertical. . 

Le diagramme de la partie infgrieure de la f igure $ est re- 
presentatif de 1' amplitude, apr§s changement de signe, du signal 
fourni par le dispositif photo-electrique 44 pour la meme source, 
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comme montrg par 1* indication 2i2 n portie §. prcximite du trace. 

Pour une source lumineuse etendue a r£partie dans un plan verr 
tical, et d'otl 6mane une Snergie lumineuse §gale H celle de la 
source ponctuelle ou quasi-ponctuelle consider€e auparavaht, les 
5 courbes representatives de l f amplitude des signaux fournis respec- 
tivement par les dispositifs photo-eiectriques 43 et 44 sont des 
droites horizontales comme montrS en il et-i2 sur le diagramme de 
la figure 7. * 

L* addition des courbes representatives des signaux fournis 
10 respectivement par les dispositifs photo-eiectriques 43 et 44 est, 
dans le cas d'une source ponctuej-le ou quaei-ponctuelle, montr§e 
par le diagramme de la figure 8/ qui est un diagramme triangulaire, 
analogue S ceux des figures 4 et 6 s tandis que 1» addition des 
diagrarames analogues ma is correspondant H une source etendue, est 
15 representee par une droite d'ordonnie nulle comme mori^ur§ par la 

figure 9, et cela quelle que soit la grandeur du flux lumineux gmis 
par la source etendue. 

La forme de realisation des masques montres sur la figure .10 
l§ve le doute qui peut sub sister dans la forme de realisation pre- 
20 cedente, pour les valeurs de l'angle a, en lesquelles la difference 
des anplitudes des signaux fournis par les dispositifs photo-sen- 
sibles prend des valeurs nulles. Dans cette forme de realisation, 
le masque d f entree 11 est analogue H celui deB realisations p re ce- 
dent es. Le dispositif de masque de sortie 14 coniprend un premier 
25 masque 45* analogue au masque 31, mais de largeur mo i tie moindre, 
constitue par une succession en alternance de bandes opaques 46 et 
de bandes transparentes 47 et un second masque 48 analogue au mas- 
que 32, mais' de largeur moitie moindre, accole au masque 45 et 
comprenant une succession en alternance de bandes transparentes 49 
30 et de. bandes opaques 50. 

Un troisi§me masque 51 est accoie au masque 48. II presente 
une succession en alternance de bandes opaques 52 et de bandes 
transparentes 53, de meme hauteur, mais les couples de bandes 52-53 
sont decaies par rapport aux couples de bandes 46-47 et 49~50 des 
35 masques 45 et 48. Si, par exemple, le bord superieur 54 de la 

plaque 55 sur laquelle sont formis les masques 45 et 48 est une li- 
mite des bandes. transparentes et opaques* desdits masques, il n f en 
est pas de mene du bord superieur 56 de la plaque 57, sur laquelle 
sont presentes les bandes opaques et transparentes 52 et 53 du 
40 masque 51. 
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Un quatrieme masque 58 est accole au masque 51 et il a, par 
rapport a oe dernier, la meme disposition relative que le masque 
48 a par rapport au masque 45, c»est-a-dire qu'une bande transpa- 
rente 59 du masque 58 est adjacente S urie bande opaque 52 du mas- 
5 que 51 et qu'une bande opaque 60 du masque 58 est adjacente S une . 
bande transparente 53 du. masque 51. 

Les sorties 61 et 62 des dispositifs photo-ilectriques associes 
respectivement aux masques 45 et 48 forment les entries d'un dis- 
positif 63 ou dif firenciateur dilivrant a sa sortie 64 un signal 
10 Dl qui est la difference ie ses entries. De meme, les sorties 65 

et 66 des dispositifs photo-ilectriques associes respectivement aux 
masques 51 et 58 constituent lee entries d»un second dispositif 
dif firenciateur 67 fournissant a sa sortie 68 un signal D2. 

La figure 11 est un aiagramme analogue a celui de la figure B 
15 montrant 1* allure <5te la tension Dl presente a la sortie 64 lorsque 
l'appareil recoit le flux lumineux imis par une source ponctuelle 
ou quasi-ponctuelle en fonction de 1' angle a de s a direction avec 
la normale au plan du dispositif d»entrie 11. 

Le diagramme de la figure 12 montre les variations de la ten- 
20 sion D2 recueillie a la sortie 68 du second differenciateur 67 dans 
les Hemes conditions. 

II n'existe pas de valeurs de 1' angle o pour lesquelles les 
tensions Dl et D2 soient simultahiment -nulles . 

Comme dans la forme de realisation pricidente, une source 
' 25 itendue fournit des diagrammes comme montri sur les figures 13 et 
44 pour les tensions correspondantes recueillies respectivement 
sur les sorties 64 et 68. Ces tensions sont constamment nulles. 

Dans cette forme de rialisation, done, on distingue sans 
aucun doute une source ponctuelle ou quasi-ponctuelle d'une source 
30 itendue : seule une source ponctuelle ou quasi-ponctuelle donne 
toujours au moins un signal dont la valeur n'est pas nulle. 

On se rifere maintenant lla figure 15*- Dans cette forme de 
rialisation, le masque d'entrie 11 est constitui par une plaque 71 
sur laquelle sont prisentes des plages carries opaques 72 et des 
35 plages carries transparentes 73 disposies suivant un dessin de 

damier. La plaque 71 est de forme rectangulaire avec des cotis ho- 
rizontaux 74 et 75 et des c6tes verticaux 76 et 77. 

Le dispositif de masque de sortie 14 comprend, en analogie 
avec la rialisation montrie sur la figure 5, un premier masque 78 
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. constitue par des plages carries opaques 79 et des plages carries 
transparentes 80, disposees suivant .un. dessin de dander et un se- 
cond masque 81 coiaprenant des plages carries transparentes 82 et 
des plages carrees opaques 83 dispqsies suivant un dessin de da- 
5 mier. Les masques 78 et 81 sont de forme rectangulaire et leurs 

cotis en regard 84 et 85 sont acccl§s. Le damier .du masque de sor- 
tie 81 est dScale" en hauteur d'un demi-pas par rapport au dander 
du masque de sortie 78, de sorte que,, le long de leurs cote's ac- 
col§s 8ft et 85. un carre transparent 80 est adjacent a ur. carr§ 
10 transparent 82 du masque de sortie 71 et un carre opaque 79 du mas- 
que de sortie 78 est adjacent t un carre opaque 83. 

Une configuration en damier des masques de sortie permet 
d f €viter qu'une source lingaire soit confondue par l f appareil avec 
une source ponctuelle ou quasi-ponctuelle et cela quelle que soit 
15 l f inclinaison de ladite source liniaire. 

Les dimensions du dispositif de masque de sortie constitue* 
par l'accoleiaent des masques 78 et 81 sont plusfaibles que celles 
du masque d'entrie 71. 

On se re fere main tenant aux figures 16 et 17 • Dans cette for- 
20 me de realisation^ un premier miroir dii type parabolique 86 est 

plac§ derriere le premier masque de sortie 78 et un second miroir 
du type parabolique 87 est place* derriSre le second masque de sor- 
tie 81 pour .concentre* les flux ayant traverse* lesdits. masques 
respectivement sur une premiere cellule photo-§lectrique 88 et sur 
25 une seconde cellule photc-ilectrique 89. On peut ainsi utiliser 
des dispositifs photo-Slectriques de faible dimension, comme des 
cellules, introduisant un bruit beaueoup plus faible que pour des ; 
dispositifs photo-^lectriques de grande surface. 

. Dans la forme de realisation montr€e sur la figure 18 , le 
30 masque d'entree 11 est ccnstituS par une plaque S damier 71 comme 
dans la forme de realisation prScedente, avec des earrgs opaques 
72 et des carres transparent s 73. 

Le dispositif de masque de sortie 14 comprend quatre masques 
91, 92, 93 et 9 1 * constitu§s chaoun pa* une plaque rectangulaire, 
35 lesdites plaques Stant accol§es pour former un rectangle. Le pre- 
mier masque de sortie 91 comprend des plages carries opaques. 95 
et des plages carrees transparentes 96, suivant une configuration 
en damier, et le* second masque 92 place* au-dessous du masque 91 
a une configuration analogue, mais aiors que la configuration en 



BNSOOCID: <FR 2l72828A1J_> 



72 06134 



9 



2172828 



damier du masque 91 est analogue 3. celle de la configuration en 
dander du masque d'entrge 71> la configuration en dander du masque 
92 est "complementaire" de celle du masque d'entree 71, c'est-S-dire 
que, par exemple, alors que le cot§ infer! eur 97 du masque d*en- 
5 tr£e 71 est bord§, §. partir du cotS vertical de gauche 98, corame 
vu sur la figure 18, par une succession de plages transparentes et 
opaques commenQant par une plage transparente 73, ladite succession 
bordant le cot§ infSrieur 99 du masque 92 commence par une plage 
101 opaque, suivie par une plage transparente 102,etc. 
10 Le troisieme masque de sortie 93 est analogue au premier mas- 

que 91, mais sa configuration en damier est d£calee en hauteur et 
en largeur par rapport H celle dudit premier masque, c'est-S.-dire 
qu '.alors que dans le premier masque 91 le bord supgrieur 103 forme 
le cotS. d'un carrS d'une plage opaque 95, au bord supSrieur 104 du 
15 masque 93 est adjacente une plage opaque 105 de hauteur infgrieure 
a celle de la plage 95, la plage opaque suivante 106 alignSe verti- 
calement avec la plage opaque 105 etant de meme hauteur que les 
plages opaques 95 du premier masque 91 et de meme, alors que, dans 
le premier masque 91, le bord lateral de gauche 103 forme le cot§ 
20 d'un carre d»une plage opaque 95, au bord lateral de gauche 104 
du masque 93 est adjaeente une plage opaque 106 de largeur infg- 
rieure i celle de la plage opaque 95, la plage opaque suivante ali- 
gnee horizontalement avec la plage opaque 106 §tant de meme largeur 
que la plage opaque 95 du premier masque 91. II en est de meme pour 
25 les plages transparentes 107 du masque 93. Le decaiage. en hauteur 
et en largeur des plages du masque 93 par rapport a celles du mas<- 
que 91 peut, par exemple, etre d'un quart de pas, le pas €tant la 
hauteur et la largeur du couple constituS par un carrg opaque et 
un carrg transparent desdits masques. 
30 Le quatrifcme masque, 9 1 *, est de meme constitu§ par des plages 

opaques et transparentes, respect ivement 108 et 109 disposees com- 
plSmentairement aux plages 106 et 107 du masque 93, de la meme ma- 
niere que les plages du masque 92 sont disposes par rapport aux 
plages du masque 91. 
35 Derriere le masque 91 est placg un miroir courbe 110, (figu- 

res 19 & 21), parabololde, qui concentre le flux lumineux ayant 
traversg ledit masque sur une premiere cellule pt^oto-Slectrique 111 
et derriere le casque 92 est plac§ un second* miroir parabololde 
112, concentrant le flux lumineux ayant traversg le masque 92 sur 
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une cellule phot o-electri que 1X5.. 

De m§me, un miroir parabololde 11 4 placi derriSre le troisidme 
masque 93 concentre le flux lumineux traversant celui-ci sur une 
cellule photo-electrique 115 et un quatrieme miroir parabololde 116 
5 concentre le flux lumineux ayant traverse le masque 9^ sur une 
cellule photo-electrique 117 . 

Les cellules 111 et 113 sont relives par des conducteurs 118 
et ,119 & un differenciateur 120, S la sortie 121 duquel on recueille 
une tension Dl. Les cellules 115 et 117 sont reliies par des con- 
10 ducteurs 122 et 123 £ un diffgrenciateur 124, & la sortie 125 du- 
quel en recueille une tension D2. 

On se rSfSre maintenant £L la figure 22 qui montre un masque 
d'entr£e 11 constitue, coxame dans certaines des realisations pr#c6- 
demment decrites, par une succession de bandes parallSles opaques 
15 22 et transparentes 23, de m§me hauteur, le double de cette hauteur 
§tant le pas du des sin .du masque d* entree. 

Le dispositif de masque de sortie 14 comprend un premier mas- 
que 130 sur lequel une sinusolde 131 limite des zones opaques 132 
et des zones transparentes 133 avec des verticales 13** et 135 pas- 
20 sant par les sommets de la sinusolde 131« 

A la portion 130 est accolSe une portion identique 136, sur 
laquelle une sinusolde 137 delimite des zones opaques 138 alignSes 
horizontalement avec lea zones opaques 132 et des zones transpa- 
rentes 139 alignges horizontalement avec les zones transparentes 
25 133. 

Dans les meiaes conditions que pour la forme de realisation 
montrge sur la figure 2* diagramme du flux $ regu par un dispo- 
sitif photo-electrique plac§ derriSre le masque de sortie constitu§ 
par la juxtaposition de portions 130, 136, etc., en fonction de 1 1 
30 ordonnie d f un objet lumineux ponctuel ou quasi-ponctuel, assimi- 
lable a l 1 angle a du diagramme de la figure 4, fournit non pas un 
diagramme triangulaire, comme montri sur la figure 4 , mais un dia- 
gramme sensiblement sinusoidal, comme montrg sur la figure 23.. 

Dans la forme de realisation montree sur la figure 24 , le 
35 masque d'entrSe 11 est identique it celui de la forme de realisa- 
tion pr§c§dente, c'est-^-dire constitue par une succession de ban- 
des horizontales opaques 22 et de. bandes horizontales transparentes 
23 de meme hauteur. 

Le dispositif de masques de sortie 14 comprend un premier mas- 



BNSOOdD: <FR 2172828A1J_> 



72 06134 11 2172828 

que 140, identique a celui qui a ete decrit en reference & la fi- 
gure 22, c'est-S-dire qui comprend une premiere portion verticale 
130 avec des plages sinusoidales opaques 132 et des plages sinusoi- 
dales transparentes 133, une seconde portion 136 accolee vertica- 
5 lement a .la premiere portion 130 et de meme constitution, une troi- 
sieme portion ill, etc. . 

Le dispositif de masque de sortie 14 comprend egalement un 
second masque 142 alignS yerticalenent avec le masque 140, presen- 
tant le meme dessin de sinusoides que ce dernier, mais ou les po- 
10 sitions des plages transparentes et des plages opaques sont inver- 
ses par rapport a celui-ci : une plage transparente 143 a, sur le . 
masque 142, la m§me position qu'une plage opaque 132 sur le masque 
140 et une plage opaque 144 du masque 142 a sur celui-ci la meme 
position qu'une plage transparente 133 sur le masque 140, le second 
15 masque 142 pouvant etre ainsi considers comme le complementaxre du 

premier masque 140. 

On trcisieme masque l4 5 est place en alignement vertical avec 
le masque 142, au-dessous de celui-ci, et il comprend des portions 
verticales juxtaposees, comme .les masques i42 et 140, mais les si- 
20 nusoides 146 du masque 145 sont decalees au point de vue de leur 
pas par rapport aux bords borizofetaux l4 7 et 148 dudit masque, ce 
aecalage gtant egal au quart du pas. . 

Un quatriSme masque 149 est en alignement avec . le. masque 145, 
au-dessous de celui-ci, et ses sinusoides 150 sont de mSme disposl- 
25 tion que sur le masque 145, mais 1' emplacement des zones transpa- 
rentes et des zones opaques sur les masques l4 5 et l49 est diffe- 
rent : 1'emplacement d'une zone opaque 151 but le masque U4 9 est 
le m§me que celui d'une zone transparente 152 sur le masque 145 
et 1'emplacement d'une zone transparente 153 sur le masque l4 9 est 
30 le meme que celui d'une zone opaque 154 sur le masque 145, le qua- 
- trieme masque 149 pouvant Stre ainsi considers *omme le complemen- 
taire du troisieme masque 145- 

Les diagrammes des sigrtaux fournis par les dispositif s photo- 
electriques cooperant respectivement avec les masques 140, 124, 
35 145 et 149 sont montrls respectivement sur les figures 25. 26, 27 
et 28. 

L' addition des signaux representes sur les diagrammes des 
figures 25 et 26 foumit une courbe sinusoEdale. montrie sur la fi- 
gure 29 et 1« addition des signaux representes sur les courbes de* 
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figures 27- et 28 fournit we courbe, egalement d* allure sinusoi- 
dale, montree sur la figure 30 ; jnais alors qu'S l'origine 0 du 
diagramme de la figure 29 la valeur representee par la courbe de 
ce di agr amine est z§rp, pour la meme valeur nulle de £ qui est l 1 
ordonnee de la source lumineuse, on trouve un maximum sur la courbe 
de la figure 30 : la courbe de la figure 29 peut done etre consi- 
deree comme representative d'un sinus, et la courbe de 2a figure 
30 comme representative du cosinus du meme angle qu'on appelle 
l'angle f. 

Dans la fcrme de realisation montree sur la figure 31 , le 
dispositif de masques de sortie comprend les quatre masques 140, 
142, 145* 149 constituis et disposes comme il a €te defini en. 
reference a la figure 24. • Lateralement a ces quatre masques de . 
sortie sont accoies quatre autres masques 160, 162, 165 et 169 
qui pr6sentent entre eux les memes dispositions relatives que lea' 
quatre masques 140, 142, 145 et 149. 

Toutefois, alors que les masques 140, 142, l4'5, 149, qui for-, 
ment un premier groupe 154 de masques de sortie, sont places a 
une distance Bl '(figure 32 ) du masque d'entree 11, le second grou- 
pe 164 de masques de sortie, comprenant les masques 160, 162, 165 
et l€9, est place I une distance R2 du masque d» entree 11. 

On a. marque Bur i a figure 32 les d£calages en hauteur, res- 
pectivement yl et y2, correspondant au meme angle a, et qui re- 
pondent aux formules ci-apres : 

yl - Rl cos .0 ? 

y2 = R2 cos a 

Les distances reepectives Rl et R2 des dispositifs de masque 
154 et 164 sont chcisies pour que les decalages yl et y2 soient 
dans un rapport determine egal au rapport des dephasages $1 et <p2 
definis ci-apr§s. 

La cellule photo-eiectrique 171 sur laquelle le miroir para- 
boloide 172 concentre le flux traversant le premier masque de sor- 
tie 140 fournit un signal Al et la cellule pboto-eiectrique 172 
sur laquelle un paraboloide 173 concentre le flux traversant le 
masque 142 fournit un signal A2 ; les sign aux Al et A2 sont appli- 
ques a un differenciateur 174. Le signal A3 fourni par line cellule 
photo-eiectrique 175 siar laquelle le miroir paraboloide- 176 con- 
centre le flux ayant traverse le masque 145 et le signal A4 f oiirni 
par une cellule 177 sur laquelle le miroir paraboloide 17B con- 
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centre le flux ayant traverse le masque 149 sont appliques sur un 
dif ferenciateur 179. 

De Heme, les signaux A f l et A r 2 correspondant aux masques 
160 et 162 sont appliques sur un dif ferenciateur 180 et les si- 
5 gnaux A* 3 et A f 4 correspondant aux masques 165 et 169 sont appli- 
ques sur un dif ferenciateur 181. 

Le signal present & la sortie 182 du dif ferenciateur 174 peut, 
. *ans le cas d f un objet quasi-ponctuel eclaire par un flux lumineux 
moduli et se d§pla§ant parallSlement S la direction des j, etre 
10 consider§ comme reprisentatif de la variation de sinus <)1, et le 
rignal present sur la sortie 183 du dif ferenciateur 179 peut etre 
consider^ comme representatif , dans les memes conditions, de la 
variation de cosinus fl. Les voies 182 et 183 aboutissent £ un 
dispositif de modulation 184 qui regoit par une troisiSme voie 185 
15 les composantes en quadrature^ des oscillations porteuses fournies 
par un generateur 186. 

De meme, les sorties 187 et 188 des dif ferenciateurs 18 0 et 
l8l sur lesquelles sont presents des signaux representatif s de 
sinus f2 et de cosinus q>2 sont appliquees S un dispositif de iao- 
20 dulation 189 recevant sin* sa voie 190 les composantes en quadra- 
ture de l v oscillation porteuse issue du g€n§rateur 186* 

Les- signaux SI et S2 fournis par les dispositifs de modula- 
tion 184 et 189 sur les voies 191 et 192 sont appliques d'une 
part £L des phasemdtres 193 et 194, auxquels sont appliqu§es par 
25 des voies 195 et 196 la phase de reference des oscillations por- 
teuses en provenance du ginerateur 186. Aux sorties 197 et 198 
des phasemetres 193 et 194 sont pr6sentes des tensions represen- 
tatives des phases *1 et 9 2 qui sont appliquies aux entries 199 
et 200 d*un comparateur de phases 201, & la sortie 202 duquel est 
30 presence une tension representative de ay, c * est- a -dire de l f angle 
que fait la projection sur un plan vertical normal au masque d 1 
entree de la direction de I'objet eclaire par une source lumineuse 
dont l'intensite est moduiee en amplitude, avec la normale au plan 
du masque d'entrSe. 
35 Les voies 203 et 204 derivees des sorties 191 et 192 des dis- 

positifs de modulation 184 et 185 aboutissent & des dStecteurs 
d 1 amplitude 205 et 206 qui fournissent £ leurs sorties 207 et 2 08 
lesdites amplitudes des oscillations moduiee s SI et S2 dont un 
dispositif 209 effectue la somme et la difference puis ensuite le 
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quotient : sur la sortie 210 du dispositif 209 est pr€sente une 
tension prcportionnelle 3. <*x. 

Sur la figure 53 f on a montr§ par le rectangle §. cotSs 211, 
212, 213, 214, la projection du contour du masque d'entrSe 11 sur 
5 un dispositif de masques de sortie 154 ccmprenant les masques 140, 
142, 145, 149 et les masques accol§s 160, 162, 165* 169. Les cot§s 
verticaux 211, 213 sont en superposition avec les bords externes 
lateraux 215, 216, 217, 218 des masques 140, 142, 145 et 149 et le 
cote vertical 213 est en superposition' avec les bords externes lar- * 
10 teraux 219* 220, 221, 222 des masques 160, 162, 165 3 169. far con ~ 
tre, le bord vertical sup§rieur 212 est au-dessus des bords hori- 
zontaux superieurs 223 i 224 des* masques sup^rieurs 140 et 160 et 
le bord 214 est au-dessous des bords horizontaux inferieurs 225 
et 226 des masques inferieurs 149 et 169. 
15 La figure 34* est une vue analogue £ la figure 33 * mais four- 

nie par une source lumineuse d£calee par rapport au plan vertical 
moyen du masque d 1 entree 1J. Alors que tout le flux lumineux ay ant 
traverse" le masque d f entr€e 11 continue & tomber sur les masques 
140, 142, 145, 149 formant la moitie* de gauche du dispositif de 
2Q masque de sortie, c'est s exilement une partie du flux lumineux ayant 
r traverse le masque d*entr§e 11 qui tombe sur les masques de sortie . 
160, 162, 165 » 169 de la moitie de droite du masque de sortie, la 
fraction du flux restant op€ratoire sur le masque de sortie de 
droite gtant d'ailleurs proportionnelle au dicalage de la source 
25 lumineuse par rapport audit plan vertical moyen. 

La figure 35 montre une condition analogue, mais pour un de- 
calage de la source lumineuse par rapport au plan vertical dans le 
sens opposg, c'est-S-dire vers la droite. Dans cette condition, ce 
sont les masques de gauche 140, 142, 145, 149 et en consequence les 
30 cellules- qui leur sont affecties qui ne resolvent qu'une portion 

du flux lumineux ayant traverse le masque d' entree, tandis que les 
cellules photo-Slectriques aff eetees aux masques de la partie 
droite du dispositif de masques de sortie continuent & recevoir 
tout le flux ayant traverse le masque d'entrSe. 
35 La figure 36 montre par la ligne SI la variation du flux lu- 

mineux en fonction du decalage de la source ou de I'objet vers la 
gauche & partir du plan vertical moyen et est ainsi representative 
de 1» amplitude pr^sente §. la sortie 207 du dStecteur 205. La courbe 
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S2 est representative de la tension presente §. la sortie 208 du 
detecteur 206. La tension difference est montree ' par la courbe S3 
du diagramme de cette figure 36* 

Les figures 37 § 39 sont relatives § une forme de realisation 
d'un appareil selon l 4 invention avec le masque d'entree 11, 
un premier dispositif de masques de sortie 140, 142, 145 , 149 et 
un second dispositif de masques de sortie 160, 162, 165* 169 plus 
el^ign§s du masque d 1 entree 11 que les masques de sortie 14Q, 142, 
145, 149- 

Aux masques sont accolees des lentilles 251, 252, 253, 254 
pour les masques 140, 142, 145, 149, et 255* 256, .257, 258 pour 
les masques 160, 162, 165 et 169, qui projettent les flux lumineux 
ayant traverse les masques de sortie sur les cellules respective- 
ment 171, 172, 175 et 177 et sur les cellules 259, 260, 26l et 
262 (figure 31 ) . 

L« appareil est limits par des parois laterales 271 et 272 
paralleles, se prolongeant par des parois convergent es' 273 et 274. 
Les parois superieures et infSrieures 275 et 276 sont convergentes 
et se prolongent par des parois 277 et 278 egalement convergentes* 

Les figures 40 a 42 sont -relatives & une forme de rialisa- 
tion suivant laquelle la concentration des flux lumineux sur les 
cellules photo-electriques respectives est obtenue par des miroirs 
parabololdes respectivement 171, 173, 176 et 178 pour les cellules 
affect§es aux masques 140, 142, l45-et 149 et par les miroirs pa- 
raboloides: 263, 264, 265., 266 pour les cellules affect^es aux mas- 
ques 160, 162, 165 et I69. 

L* appareil est limite par deux parois latSrales paralleles 
279 et 280 et par des parois superieure 28l et inferieure . 282 con- 
vergentes. 

On se rSfSre maintenant a la figure 43. qui vise une forme de 
realisation des masques d'entrSe e;t de sortie. Dans cette forme 
de realisation, le masque d'entr§e 301, au lieu d'etre jsons tit u§ 
par une succession de bandes opaques et paralleles en alternance, 
a des plages, carries disposees suivant une configuration en damier 
qui se distinguent les unes des autres par leur plus ou moins 
grande transparence §. l f §gard du flux lumineux qui les traverse. 
La plage 302 est opaque et on peut lui affecter le coefficient 
U 0 B ; la plage 303, diagonalement dispcs€e par rapport 8. la plage 
302, est l§g§rem6nt transparente et on peut lui affecter le coef- 
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ficient "1" ; la plage 304, adjacente borisontalement 5 la plage ' 
302, est encore plus transparente et on peut lui affecter le 
coefficient "2", et la plage 305 verticalement adjacent e 3. la 
plage 302 est transparente et on lui affecte le coefficient w 3". 
5 L' ensemble des plages 302, 303, 304, 305 qu'on a reprisent§ sur 

les dessins forme un carrg 305 et c*est un carr§ identique qui est 
adjacent hori zontaleraent audit carr§, S gauche et £ droite, et un 
autre carr£ identique qui est adj acent* ver^tisalement audit carre, 
vers le haut et Vers le has, 
10 Le masque 307 d ! un premier dispositif de masque de sortie re- 

produit la configuration du masque d'entreV 301,. comme marque" 
par les chiffres 0, 1, 2, 3, qui symbolisent leur plus ou moins 
grande transparence & l'Sgard duflux lumineux. Un masque 308 d'un 
second dispositif de masque de sortie coope>ant avec le masque 
15 d 1 entree 301 est constitue par la juxtaposition de carrSs 309 de 
memes dimensions que les carre s 306 et dans- chacun desquels la 
disposition est diagonalement inversee par rapport §. celle des 
plages dans un carre" 306. Alors que dans un carrS 306 c f est la 
plage opaque 302 qui est adjacente au sommet superieur gauche, 
20 la plage opaque 310 du carre 309 est adjacente & l f angle inferieur 
droit dudit carre*. La plage transparente 311 du carre* 309 est 
adjacente & 1' angle superieur droit, la plage 312 representee par * 
le symhole 1 est adjacente & l 1 angle sup6rieur gauche du carr§ 
309 et la plage 313 dont le symhole est 2 est adjacente a l 1 angle ' 
25 inferieur gauche du carre 309. 

Les signaux qui sont obtenus & partir des cellules d'un appa~ 
reil comprenant des masques d'entrie et de sortie suivant cette 
forme de realisation sont plus favorables, au traitement €lectro«- 
nique, se rapprochant plus de la sinusoide que du triangle. . 
.30 ' Un tel avantage peut egalement etre obtenu par le passage 

progressif de la transparence H I'opaciti, par exemple des bandes. 
paralleles constitutives d f un masque d'entrge. 

On se refere maintenant aux figures 44 a 46*. Dans cette forme 
de realisation, une hande 401 dgfile de maniere continue devant 
35 une fenetre 402 qui constitue l'entrSe de I'apparell. La bande 

401 est guidSe par des rouleaux 403, 404, 405 et 406. Cette bande* 
en mat£riau transparent, comme celui constitutif d'une pellicule 
photographique ou cinematographique habituelle, comprend un dessin 
de masque d*entr§e, comme suivant l T une des configurations dScriv* 
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tes ci-dessus, ou bien plusieurs dessins en repetition de masques 
d •entree, la longueur de la bande etant choisie telle qu'elle soit 
un multiple entier du pas d'un masque d 1 entree. Un premier masque 
de sortie 407 est place derriSre la moitie de gauche de la fenetre 
5 402 et un second masque de sortie 408 est place derri^re la moitie* 
de droite de ladite fenetre. Le masque 407 est plus proche de la 
fenetre 402 que le masque 408, L*un et l 1 autre desdits masques 
portent des dessins de plages transparentes et opaques identiques 
entre eux, comme dans les realisations pr§c§demment deerites. Der- 

10 riSre le masque de sortie 407 se trouye une cellule photo-eiectri- 
que 409 sur laquelle le flux traversant le masque de sortie 407 est 
concentre par un miroir paraboloide 410. De meme, derriSre le mas- 
que de sortie 408 est placSe une cellule photo-eiectrique 411 sur 
laquelle le flux ayant traverse le masque 408 est concentre par 

15 un miroir paraboloide 412. L^ppareil. comprend un dispositif de 
reference constitue par une cellule photo-electrique 413 sur la- 
quelle est concentre par un miroir paraboloide 414 le flux qui tra- 
verse la partie 415 du masque d* entree qui defile devant une source 
lumiiieuse 4l6. 

20 On se r€f §re maintenant aux figures 47 & 49* Dans cette forme 

de realisation, la fenetre 420 d 1 entree de x l'appareil est garnie par 
un masque d 1 entree 421 sur lequel est tracee une configuration de 
plages transparentes et opaques ou & opacite variable comme difini 
precedemment. Le flux lumineux ayant traverse la moitie gauche du - 

25 masque d f entree 421 est refiechi par un miroir 422, dispose £ 45° 
du plan du masque d 1 entree, et le flux lumineux ayant traverse la 
moitie droite du masque d 1 entree est refiechi par un second miroir 
£ 45° 423, plus distant de la fenetre d f entree 420 que le miroir 
422. 

30 Les flux lumineux refiechis par les miroirs 422 et 423 sont 

diriges stir le brin superieur 424 a'une bande se deroulant. d'une 
maniere continue et qui porte un dessin de masque de sortie cons- 
titue spit par des bandes, des plages sinusoxdales ou bien des da- 
nders & alternance de transparence et d f opacite. Le decalage hori- 

35 zontal des miroirs 422 et 423 est tel que les distances "apparen- 
tes n Rl et R2 entre le masque d« entree 421 et la bande 424 spient 
dans le rapport indique ci-dessus en reference & la figure 32. 

Le flux traversant la moitie de gauche vue par le haut du 
brin 424 est concentre par un miroir paraboloide 425 sur une pre- 
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miere cellule photo~sensible 426 et le flux traversant la moiti6 
de droite du brin 424 est concentre par un miroir parabololde 427 
sur une seconde cellule photo-sensible 428. 

Le brin 424 fait.partie d'une bande se deroulant d'une maniere 
5 continue entre un rouleau anterieur 429 et un rouleau postirieur 
430 et dont la longueur est egale & un nombre entier de pas. 

Une cellule photo— sensible 431 sur laquelle est concentr§ 
par un miroir parabololde 432 un flux lumineux fourni t un signal 
de reference- - 

10 Le signal SI fourni par l f un ou 1' autre des detecteurs 409 

ou 426 des realisations montrSes sur les figures 43 I 45 ou 46 S . 
48 et le signal fourni par les cellules 411 et 428 sont appliques 
par les sorties 433 et 434 (figure 49 ) & des phaseia^tres* respec- 
tivement 435 et 43 6, recevant un signal de r§f§rence par leurs 

15 entries 437 et 438 fourni par la cellule 413 ou 431. Les sorties 
439 et 440 des phasemetres sont appliquSes £ un coraparateur de 
phases 44l al la sortie 442 duquel est present un signal repr^sen- 
tatif du decalage suivant l'axe des x, c'est-S-dire dans le sens 
horizontal d'un objet eclaire par une source non module e en ampli- 

20 tude. 

Les signaux presents aux sorties 433 et *434 sont appliques,, 
apres traversee de filtres 443 et 444 ac cor des sur la frequence 
correspondant & la vitesse de defilement de la bande mobile sur 
laquelle est trac€ soit le masque d*entr§e> soit les masques de 

25 sortie, S des detecteurs d 1 amplitude 445 et 446 et aprds forma- 
tion de la somme, de la difference et du quotient dans le disposi- 
tif 447, fournissent 5. la sortie 448 du dispositif un signal re- 
prisentatif du decalage en y. 

• Des appareils §. masque d'entrSe et masque de sortie simpli- 

30 fies comme montre sur les realisations des figures 44 £ 49 > mais 
stationnaires* peuvent aussi §tre utilises avec un montage comme 
represents sur la figure 50 en proc^dant £ un gchantil-lonnage du 
flux lumineux & caractere periodique. 

Cet e chantillonnage peut §tre realise par voie d'occultation 

35 mecanique, et Sgalement par l 1 application de cellules de Kerr pla- 
cees immSdiatement & l'avant des cellules photo-Slectriques » ou 
bien en faisant appel aux propri§tSs des cristaux liquides dont 
la transmissibilit§ du flux lumineux peut etre commandie & partir 
d'un facteur Slectrique, 
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Dans la realisation montr§e sur la figure 50, les filtres 
eliminent le bruit des cellules p&oto-€lectriques et egalement 
les signaux continus provenant du flux lumineux des sources ou 
objets etendus, c'est-ii-dire non ponctuels ou non quasi-ponctuels. 

5 Les phasemetres 4J5 et 436 de cette realisation, qui sont 

des dStecteurs ech§rents, sont accord^s automatiquement sur la 
frequence de r§f§rence. 

L 1 invention vise egalement une forme" de realisation dans, la- 
quelle les motifs d'un masque et/ou d'une trame.sont r§alis§s par 

10 des cristaux liquides, l'excitation convenable desdits cristaux 
equivalant ctu d^placement du masque ou de la trame des formes de 
realisation pricidemment dicrites., 

On se r€f£re maintenant a la f igure 51 . Dans cette forme de 
realisation, un dispositif de masque de sortie 450, qui suit un 

15 masque d'entr§e 451, comprend un miroir "452 supportant des cris- 
taux liquides et comport ant des moyens pour rendre transparent s 
ou opaques lesdits cristaux liquides suivant un programme prede- 
termine, lesdits cristaux Stant presents sur la face 453 tourn§e 
vers l^ntrie. Le flux f6 ayant traversS le masque d 1 entree tra- 

20 verse par sa face non re fie chis s ante 454 un miroir 455 inclini a 
45 p et parvient sur le masque-miroir de sortie 452 S plages va- 
riables de transparence. Le flux f7 renvoyg par ledit mas que - 
miroir toiribe sur la face reflechissante 456 du miroir 455 et il 
est concentrS par un miroir parabololde 457 sur une cellule photo- 

25 §lectrique 458. 
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REVENPTCATIONS 

1,- Installation pour la perception et/ou la localisation d'un 
ob jet eclairS ou d'une source lumineuse de faibles dimensions par 
rapport au champ dans lequel il est place, caracterisgeen ce qu'elle 
5 comprend un dispositif photo~glectrique sur lequel est dirig§ le 

flux lumineux gmanant du champ contenant l'objet ou la source aprds 
traversSe d'un premier masque ayant des propriStis de transmission 
de lumiere variables suivant sa surface selon ur.e loi rSpgtitive 
dans au moins une direction et d'un second masque pr^sentant ggale- 
10 ment des proprigtis de transmission de lumiSre variables suivant 
la surface selon une loi rgpStitive apparent£e a la premiere loi.. 

2.- Installation suivant la revendication 1, caract§ris£e en 
ce que chaque masque comprend une succession de plages transpa- 
rent es et opaques. 

15 -3.- Installation selon la revendication 2, caract§risge en ce 

que les plages sont des bandes d*ggale largetor. 

4. - Installation selon la revendication 3, - caract§risSe en ce 
que le second masque ou masque de sortie comprend une succession 
de bandes alternativement transparentes et opaques parall&les 3. 

20 eel les du masque d 1 entree - 

5. - Installation selon la revendication 4, caractirisge en ce 
que les bandes du masque de sortie forment une premiere s§rie de 
bandes et une deuxiSme sSrie de bandes, cette derniSre Stant -dS- 
cal§e par rapport £ la premiere d'une distance ggale & la moiti§ 

25 de la largeur de deux bandes success! ves. . 

6. - Installation selon la revendication 4, caractSrisge en ce 
quelle comprend deux masques de sortie places cQte S c8te et dont 
les bandes sont d6cal§es en hauteur les unes par rapport aux au- 
tres, un dispositif photo-glectrique it ant affect^ a chacun des 

30 masques de sortie. 

' 7.- Installation selon la revendication . 2, caractirisSe eh ■ 
ce que les plages d'un masque forment un dessih en damier. 

8.- Installation suivant la revendication 6, caractSrisge en 
ce. qu'elle comprend plusieurs masques de sortie de meme dessin 
35 de plages, mais dScalgs en hauteur et/ou en largeur les uns par 
rapport aux autres, des moyens etant pxevus pour faire la diffe- 
rence des tensions re cueil lies partir de chacun des dispositif s 
plxoto-electriques affect€s & chacun des ma*sques. 
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9«- Installation suivant la revendication 6, caracterisee en 
ce qu'§> chacun des masques est affecte un moyen pour la coneen- 
tratlon du flux lumineux sur la cellule photo-electrique corres- 
pondante. 

5 10.- Installation suivant la revendication 2, caracterisee en 

ce que les plages opaques et transparentes sont s^parees les unes 
des autres par une ligne sinus oidale ou autres courbes p6riodiques . 

11. - Installation suivant la revendication 6, caracterisee 
en ce qu'elle comprend un premier groupe de masques de sortie et 

10 un second groupe de masques de sortie situe a une distance du 
masque d» entree diffSrente de celle du premier groupe. 

12. - Installation suivant la revendication 6, caracterisee en 
ce que le flux lumineux ayant traverse* le masque d* entree d€borde 
le dispositif de masques de sortie suivant une direction perpen- 

15 diculaire sl celle des bandes transparentes et opaques. 

13. - Installation suivant la revendication 9> caracterisee en 
ce que la concentration est obtenue £ I'aide de lentilles. 

14. - Installation suivant la revendication 9, caracterisSe en 
ce que la concentration est obtenue 21 l f aide de miroirs parabo- 

20 loides. 

15. - Installation suivant la revendication 1, caracterisee en 
ce que le masque d 1 entree est mobile suivant un mouvement uni- 
forme, 

16. - Installation suivant la: revendication 15, caracterisee en 
25 ce qu'elle comprend tine bande sans fin portant une succession de 

dessins de masques d* entree. 

17. - Installation suivant la revendication 6, caracterisee en 
ce que le dispositif de masques de sortie est mobile. 

18. - Installation suivant la revendication 17* caracterisee en 
30 ce que les masques de sortie sont portes par une bande sans fin 

mobile entre deux rouleaux. 

19. - Installation suivant la revendication 17s caracterisee en 
ce qu* entre le masque d 1 entree et la bande sans fin dirigee per- 
pend! culairement au masque d f entire sont interposes deux miroirs 

35 & 45° i. distances differentes du masque d» entree. 

20. - Installation selon l*une quelconque des revendications 
pr§cedentes pour la localisation d f un objet ou source eclaire par 
une lumiere moduiee en amplitude, caracterisee en ce que les ten- 
sions fournies par les diverses cellules photo-eiectriques sont m 
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traities §lectroniquement dans de$ pfrasemetres et> d€tecteure 
d 1 amplitude pour faxre ressortir des informations sur I 1 emplacet: 
ment de la source ou l'objet dans le champ suivant deux coor- 
donn§es rectangulaires . 
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